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Przedmiotem wynalazku jest elektroda fotoprze-
wodzaca widikonowej lampy analizujgcej, na
ktérej jest przetwarzany obraz optyczny w sygna-
ty elektryczne.

Znana jest elekiroda fotoprzewodzaca widikono-
wej lampy amalizujacej, skladajgca sie z plytki
szklanej pokrytej jednostronnie warstwa przewo-
dzaca tlenku cyny lub tlenku indu przepuszczajaca
promienie $wietlne. Na t¢ warstwe namosi sig przez
naparowanie termiczne trzy warstwy siarczku anty-
monu, z ktérych pierwsza jest warstwa gtadka,
druga — porowats, oraz trzecia — gladka. Wszy-
stkie wspommniane warstwy naniesione na plytke
szklang przetwarzajace obraz optyczny w sygnaly
elektryczne sg usytuowamne wewnatrz lampy ana-
lizujgcej od strony wyrzutni elektronowe]. )

Lampy ajﬁallﬂzujace po-s‘ﬂaldlalja‘ce takie warstwy
pozwalaja jedynie na osiagniecie pradu sygnatu
powyzej 150 nA przy odSwietleniu 10 luxéw i bez-
wladnosci pomizej 40 procent. Takie parametry
ograniczaja zakres zastosowan wspommianych
lamp analizujacych do przekazywamnia scen dobrze
oSwietlonych i malej ruchliwosci Natomiast w
sytuacjach obnizonego oSwietlenia i przekazywania
obrazéw szybko poruszajacych sie sa niewystar-
czajace.

Rozwigzanie wedlug wymalazku polega na zasto-

sowaniu na elektrodzie fotoprzewodzacej widiko-
nowej lampy analizujgcej w miejsce pierwszej
gladkiej warstwy wykonanej z siarczku amtymonu,
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warstwy wykonanej z materjalu z grupy AHUBVI
zwlaszeza siarczku kadmu, po czym w znany spo-
s6b namosi sie pozostale dwie warstwy z siarczku
antymonu.

Wprowadzenie warstwy z grupy AIIBVI pozwa-
la na uzyskanje wysokiej czutoSci lampy analizu-
jacej i mmiejszej bezwladno$ci co w rezultacie
umozliwia swobodne uzycie przy niskich pozjo-
mach oSwietlenia i duzej nuchliwo$ci obrazu.
Uzyskuje si¢ prady sygnalu powyzej 200 nA przy
o$wietleniu 10 luxéw § bezwladno§é ponizej
35 procent i tym samym rozszerzyl sie zakres za-
stosowan widikonowych lamp analizujgcych.

Wynalazek zostanie dokladniej objasniony w
przykiladzie wykonania pokazanym na rysunku,
ktéry przedstawia przekréj poprzeczny -elektrody
fotoprzewodzacej widikonowej lampy analizujacej.

Na pitytke szklang 1 od strony wyrzutni elek-
trycznej namosi si€¢ przezroczysta warstwe prze-
wodzaca 2 wykonang z tlenku cymy, na kt6ra na-
parowuje sie termicznie gladka warstwe 3 z siar-
czku kadmu, po czym kolejno nanosi si€ nastepne
dwie warstwy 4 ¢ 5 z siarczku antymonu, przy
czym warstwa 4 jest warstwa porowata, natomiast
warstwa 5 jest warstwa gladka.

Zastrzezemie patentowe

Elektroda fotoprzewodzaca widikonowej lampy

‘39 analizujgcej skladajaca sie z plytki szklamej z na-
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przewodzacg (2) i porowatg warstwe (4) siarczku
antymonu naniesiona jest warstwa (3) wykonana
z materialu z grupy AIBVI  zwlaszcza siarczku
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niesiona na nig przezroczysta warstwa przewo-
dzaca, porowatej warstwy siarczku antymonu
oraz gladkiej warstwy siarczku antymonu, zna-
mienna tym, Ze pomiedzy przezroczysta warstwe kadmu.
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